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partager cette page DIODES INC. - ZVN4206AV - TRANSISTOR MOSFET CANAL N LOGIQUE E-LINE
Fabricant: DIODES INC.

Code commande: 9526196
Référence fabricant: ZVN4206AV
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M\ vous aver trouvé une erreur 2 5 Imprimer

Disponibilité

1 776 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant PLAQUETTE TO92

Image non contractuelle - Seulement a titre

d illustration.
Veuillez vous reporter au descriptif
technique.

) (Stock UK) MULTICOMP
@ WM(M 954 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock MPXO5GFNB
- EU) 0,038 ¢

P lvoir plus de produits en stock...
Prix Pour: 1 Piece

Quantité minimum: 5

Multiple de commande: 5

Prix Unitaire HT: 0,85 €

PLAQUETTE TO92
MULTICOMP
MPX02P

0,037 €

PYROLYTIC GRAPHITE
PANASONIC
EYGA121807A

47,25 €

Informations produit Prix PEUILLE DTINTERFACE
Qté Prix Unitaire HT
*TRANSISTOR MOSFET CANAL N LOGIQUE E-LINE
*Polarité transistor: Canal N 5 -20 0,85 ¢€
*Courant de drain Id: 600mA 25 - 95 0,64 €
*Tension Vds max..: 60V
*Résistance Rds(on): 1.50hm ) oﬁor?eﬁrgg%mltes 0.37€ FEUILLE D INTERFACE
'Tens!on. mesure Rds: 1ov 1000 - 4995 0,26 € PYROLYTIC GRAPHITE
*Tension de seuil Vgs: 3V 5000 - 19995 0,221 € PANASONIC
*Dissipation de puissance Pd: 700mw EYGA091203SM
*Type de boitier de transistor: E-Line 20000 - 29995 0,217 € 40,40 €
*Nombre de broches: 3 30000+ 0,213 €
*Température de fonctionnement max..: 150°C
*MSL:
*SVHC: No SVHC (16-Dec-2013)
*Courant, Id max..: 600mA
*Courant, Idm impul.: 8A
*Marquage composant: ZVN4206AV \ _VI\_/IgSZFZEOT N CH, 60V, 20A,
*Nombre de transistors: 1 STMICROELECTRONICS
“Pas: 1.27mm b STP20NFO6L
*Puissance, Ptot: 700mw
*Température de fonctionnement: -55°C a +150°C
*Température, courant: 25°C
*Température, puissance: 25°C MOSFET CANAL N 30V 7.3A
*Température d'utilisation min: -55°C * solc-8
*Tension, Vds typ.: 60V A VISHAY SILICONIX
*Tension, Vgs max..: 20V b S14812BDY-T1-E3
*Tension, Vgs, mesure de Rds on: iov
* Afficher les Accessoires
3 Qté TRANSISTOR MOSFET N

. PR . PR SOT-23

Trouvez des produits similaires groupés par caractéristiques communes NXP
2N7002
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ACHETER

ES' lati; Model (1.49KB) EN " .
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Bonjour, comment puis-je vous aider?
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Législation et Questions environnementales

® Conformité RoHS: Oui e poids (kg): 0.000001

. e e Tarif Douanier: 85412900 A
@ Certificat de conformité RoHS Composants discrets les plus

e Pays d'origine: GB United Kingdom populaires
Pays dans lequel la derniere étape de production majeure est intervenue

* Transistor bipolaire Diodes Inc.
Retour Haut de page
Produits similaires . VS
Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires a celui-ci. Cliquez sur I"un des liens suivants pour étre dirigé vers la page d"un groupe de produits ayant la “ MOSFET
méme caractéristique donnée.
Diodes de redressement
Nombre de broches: 3 Tension de seuil Vgs: 3V MSL: - - Diodes Inc.

Courant de drain 1d: 600mA

Tension Vds max.

oV SVHC: No SVHC (16-Dec-2013
Résistance Rds(on): 1.50hm Température de fonctionnement max..: 150°C

Dissipation de puissance Pd: 700mW Tension, mesure Rds: 10V

MOSFET P CH -55V 75A TO-

Type de boitier de transistor: E-Line Polarité transistor: Canal N 220AB
VISHAY SILICONIX

SUP75P05-08-E3

ACHETER

Retour Haut de page

Accessoires

TRANSISTOR MOSFET
CANAL N D-PAK 55V 36A
INTERNATIONAL RECTIFIER

Référence Fabricant / Description Disponibilité
Commande | fabricant

519972 MPX05GENB MULTICOMP oo oo Prix pour: 1 Piece * IRLR2905PBF

PLAQUETTE TO92 stock 100+ 0,038 €

SVHC:No SVHC (20-Jun- Heures 2 500+ 0,026 €

2013); Boitiers limites 10 000+ 0,021 €

exterieonr dmme 100000 e 5, MOSFET N CH. 42V, 49A,

s ; . 0.020HM, T0220-3
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